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Tranzystorowe zrédlo pradu stalego
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Przedmiotem v'vy.nalazku jest tranzystorowe zréd-
lo pradu statego o wysokiej stabilno$ci i regulowa-
nej liniowo w granicach 0 - 100% warto$ci pradu
wy j$ciowego.

Urzadzenie obok innych zastosowan jest szczegél-
nie przydatne w ukladach automatyki analogowej
operujacej znormalizowanym pradowym sygnalem
przesylowym. Przykladem zastosowania moze byé
pozycjometr do wskazywania polozenia silownika.

Znane zrodia pradu stalego z regulowang war-

toscia pradu wyjsciwego niezaleznie od szczegdlow
konstrukcyjnych zawierajg dwa stopnie sterujgcy i
wyjsciowy. Stopien sterujacy stanowi regulowane
zr6dto napiecia a stopniem wyjSciowym jest wzmac-
niacz pradu stalego przetwarzajacy sygnat wejscio-
wy napieciowy na sygnal pradowy. Wzmacniacz ten
powinien mie¢ odpowiednio duzg rezystancje wejs-
ciowg i wyjsciowg oraz stale wzmocnienie niezalez-
nie od poziomu sygnatu wyjSciowego i zmian tem-

peratury otoczenia. Warunki te spelniajg jedynie .

wielostopniowe wamacniacze pradu stalego objete
ujemnym sprzezeniem zwrotnym, gdyz ukiady Zré-
del pradu stalego z wykorzystaniem prostych
wzmacniaczy - tranzystorowych wykazuja szereg
wad.

Podstawowa wada jest konieczno$¢ termicznej
stabilizacji charakterystyki wzmacniacza poprzez
kompensacje zmian napiecia baza — emiter. Kom-
pensacje uzyskuje sie zazwyczaj poprzez uzaleznie-
nie od temperatury warto§ci napiecia wejSciowego
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lub rezystancji w obwodzie emitera. Dalszg wada
jest nieliniowo$é regulacji przy matych pradach
wyjéciowych, powstajaca w wyniku zmniejszania
sie wspoétczynnika ‘wzmocnienia prgdowego tranzy-
stora w obszarze malych pradéw kolektora. Rezy-
stancja wyjsciowa takiego wzmacniacza jest prze-
waznie za mata i stgd warto§¢ pradu wyjSciowego
jest zalezna od rezystancji obcigzenia.

Celem wynalazku jest uklad tranzystorowego
zr6dla pradu stalego z regulacjg liniowg od 0 do
100/ i wolnego od wyzZej wymienionych wad zna-
nych uktadéow.

Uklad Zrédia pradu wedlug wynalazku sklada
sie z dwustopniowego wzmacniacza tranzystorowe-
go, w ktérym pierwszy stopien wzmacniacza jest
zbudowany z dwbéch tranzystoréw pracujgcych w
ukladzie pradowo-réznicowym, przy czym do bazy
jednego tranzystora pracujgcego ze wstepng pola-
ryzacja jest przylaczony suwak potencjometru re-
gulujacego wielko§é pragdu. Jednakowe w przyblize-
niu 'wartoSci rezystor6w w obwodach emiter6ow
tranzystor6w pierwszego stopnia zapewniaja natu-
ralng kompensacje wplywu zmian temperatury
otoczenia oraz wplywu zmian napiecia zasilajgcego.

Drugi stopien wzmacniacza stanowi tranzystor
pracujagcy w ukladzie o wspblnej bazie, sterowany
r6éznica pradéw kolektoré6w stopnia pierwszego.
Schemat ideowy ukladu Zr6édla pradu wediug wy-
nalazku jest przedstawiony na rysunku.
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W przypadku wykorzystania zrédla pradu jako
pozycjometru, suwak potencjometru P, stuzgcego
do regulacji pradu wyjsciowego zrodla, jest sprze-
zony mechanicznie z ruchomym elementem, ktérego
polozenie ma byé sygnalizowane.

Napigcie z potencjometru podawane jest na
wzmacniacz. W wzmacniaczu {ym tranzystor T,
pracujacy w ukladzie o wspbélnym emiterze ma
wstepna polaryzacje uzyskang na rezystorze R,.
Powoduje to, Ze prad kolektora tranzystora T,
zmienia sie mie od zera, lecz od pewnej wartosci,
zaleznej od rezystancji R,

Do kompensacji prgdu wstepnego wyzyskany jest
tranzystor T, polgczony réznicowo z tranzystorem
T;. Uklad taki zapewnia stosunkowo wysoka linio-
wosé, szczegblnie przy matych pradach. Obcigze-
niem potaczonych réznicowo tranzystoréow ’I‘1 iT,
jest tranzystor T3. Pracuje on w ukladzie o wspbl-
nej bazie. Zastosowanie takiego ukladu pozwala
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uzyskaé¢ duzg rezystancje wyjsciows, a wiec i maly
wplyw zmian rezystancji obcigzenia na wielkosé
pradu wyjsciowego.
ZastrzezZenia patentowe

1. Tranzystorowe Zrédio pradu statlego z liniowa
regulacja pradu wyjSciowego w zakresie 0--100%b,
Znamienne tym, ze posiada wzmacniacz, w ktérym
pierwszy stopien jest zbudowany na tranzystorach
(T, T,) polaczenych réznicowo tak, ze prad wyjs-
ciowy tego stopnia jest réznicg pradéw kolektoréw,
a obcigzeniem tego stopnia jest tranzystor (Ty)
pracujacy w ukladzie o wspolnej bazie, stanowigcy
drugi stopien wzmacniacza.

2. Tranzystorowe zr6dio prgdu stalego wediug
zastrz. 1, znamienne {ym, ze w emiterach tranzy-
stor6w (T, i Ty) ma w przyblizeniu jednakowe rezy-
story (R, i R;).
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